～　立命館大学21世紀COEプログラム　～

2004年度若手グループ報告会　開催のご案内
日時:  2005年3月14日(月)　13時30分～19時10分

場所:  立命館大学　びわこ・くさつキャンパス　ローム記念館5階大会議室
プログラム

◎　開会の挨拶

13時30分～13時40分　　学校法人　立命館　副総長　川村　貞夫
　　13時40分～13時50分　　立命館大学　COE拠点リーダー　杉山　進
　
◎　講演

座長　立命館大学　理工学部　電子光情報工学科　講師　峯元高志
（14時00分～14時12分）

A-1「ナノスケールSiピエゾ抵抗素子を用いた3軸微小加速度センサの開発」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　Dao Viet Dzung（ダオ ベト ズン）
（14時12分～14時24分）

A-2「繰り返し加重下におけるp-n接合の機械的・電気的特性評価」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　李　年慶
（14時24分～14時36分）

A-3「バイオメディカル分野応用へのＬＩＧＡマイクロニードルアレイ」
立命館大学　COEリサーチアシスタント　Sommawan Khumpua（ソマワン クンプアン）
（14時36分～14時48分）

A-4「エキシマレーザーによる微細加工技術及びMEMSデバイス開発への応用」
立命館大学　COE推進機構　講師　孟　志葱
（14時48分～15時00分）

A-5「マイクロガスポンプの作製」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　Ok Chan Jeong（オク チャン ジョン）
＜14時50～15時10  休憩＞

◎　講演
座長　立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　橋新　剛
（15時10分～15時22分）

B-1「高速HFETおよび新規高効率太陽電池開発に向けた高品質InN、InGaNおよびInGaN/InNヘテロ構造の作製」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　直井弘之
（15時22分～15時34分）

B-2「Growth of InN with flat surface morphology for device applications（デバイス化を目指した平滑な表面形態を持つInNの成長）」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　Hyunseok Na（ヒョンソク ナ）
（15時34分～15時46分）

B-3「マイクロ集積型a-Si太陽電池の作製」

立命館大学　高倉・峯元研究室M1　北浦　毅
（15時46分～15時58分）

B-4「Siナノクリスタリッドの生成とAl/SiO2/Si界面の挙動」　
立命館大学　COEリサーチアシスタント　上辻勝也
（15時58分～16時10分）

B-5「プラズマ場を用いた窒化物ナノ構造粒子の創製」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　佐藤岳志
＜16時10分～16時30分 休憩＞

◎　講演
座長　立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　Dao Viet Dzung
（16時30分～16時42分）

C-1「センサーフィードバックに基づく器用なロボットハンド」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　Jihun Bae（ジ フン ベ）
（16時42分～16時54分）

C-2「ソフトインターフェースを介した動的制御」
立命館大学　COEリサーチアシスタント　柴田瑞穂
（16時54分～17時06分）

C-3「6軸マイクロフォース・モーメントセンサ搭載型ソフトフィンガロボットハンド」
立命館大学　COEリサーチアシスタント　井上貴浩
（17時06分～17時18分）

C-4「CNTガスセンサの開発に向けたCNTアレイの構造制御」
立命館大学　COE推進機構　ポストドクトラルフェロー　橋新　剛
◎　ポスターセッション，交流会（ローム記念館3階レセプションホール）

（17時30分～19時00分）

　

     　 コアタイム1：17時40分～18時10分　A-1,2, B-1,2,3, C-1,2
　   　 コアタイム2：18時20分～18時50分  A-3,4,5, B-4,5, C-3,4
　　

◎　閉会の挨拶（19時00分～19時10分）

立命館大学　理工学部　電子光情報工学科　　講師
　　　　　　　　　　　若手グループ報告会　実行委員長　峯元高志
